
102 學年度應用物理研究所碩士班入學畢業規定 
 
民國 97 年 04 月 29 日系務會議通過 
民國 97 年 06 月 17 日系務會議修正通過 

 民國 101 年 10 月 24 日系務會議修正通過 
 

第 一 條 碩士班研究生合於下列規定者，准予畢業： 

一、在規定年限內（1～4 年），修畢必修科目及必選科目總學分至

少 24 學分。 

二、通過本校規定之學位考試。 

三、各學期操行成績均及格。 

四、一年畢業之碩士生，得免修專題討論（三）。  

第 二 條 一、必修科目 11 學分，課程名稱及學分數如下表：  

必修課程名稱 學分數 開課學期 

應用物理專題討論一 1 一上 

應用物理專題討論二 1 一下 

應用物理專題討論三 1 二上 

量子力學一 4 一上 

固態物理導論 4 一上 

二、必選科目 3 學分，畢業學分中應含應用物理各領域導論至少一科： 

自旋電子學導論（3 學分）、半導體導論（3 學分）、光電導論

（3 學分）、電漿子學（3 學分）、經課程委員會認可之應用物

理領域導論課程（3 學分）。 

三、選修科目，畢業學分中應含下列課程中至少三科： 

古典電力學一（4 學分）、量子力學二（4 學分）、古典力學（4

學分）、統計物理一（4 學分）、專長領域外系碩士班課程一門

（至少 3 學分）且必須事先經課程委員會核定。 

    ※※已經課程委員會核定之外系課程如下： 

課號 課程名稱 學分數 

941 U0220 半導體雷射技術 3 

921 U7150 光電半導體技術 3 

548 M1620 基礎光學 3 

543 EM6110 流體力學導論 3 

921 U2310 非線性光學 3 



941 U0390 奈米光電半導體製成技術 3 

941 U0510 光電半導體物理 3 

921 U1980 電腦輔助分析與最佳化 3 

549 M1010 高分子物理 3 

921 U5700 固態光學元件 3 

941 U0140 光通訊元件導論 3 

941 U0340 顯示技術導論 3 

941 U0240 有機光電半導體與元件 3 

941 U0080 光學干涉與薄膜 3 

942 U0080 電子束技術實習 1 

941 U0250 雷射導論 3 

527 M4190 電子陶瓷材料 3 

941 U0220 半導體雷射原理 3 

921 U7120 積體電路工程 3 

941 U0420  奈米專題實驗二 3 

 

入學前於大學部已修習之必修課程，成績達 70 分以上，經本系（所）

甄試及格，或入學前已修習及格之課程，成績達 70 分以上，經本系

（所）課程委員會審核通過，得抵免該課程與畢業學分。 

第 三 條 碩士班學生修業一年以上，成績優異，得依本校相關規定，申請逕行

修讀本所博士學位，由本所招生及考試委員會辦理。  

第 四 條 領取教育部獎、助學金之研究生，依規定均有協助本系（所）教學工

作之義務。每位研究生於接受獎、助學金期間，均須配合本系（所）

教學需要，在平均分擔之原則下，擔任助教工作。  

附註：應用物理專題討論一為邀演本所各專任、合聘教授及校外演講介紹其研究

工作內容；應用物理專題討論專二、三為聽講本所每週定時舉辦之『學術

演講』。應用物理專題 （一）～（三）各為 1 學分。 

 


